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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Розробка травильних композицій та технологічних процесів формування полірованих поверхонь підкладок
арсеніду та антимоніду індію для приладів ІЧ-техніки.

2. Development of etching compositions and technological procedures of polishing surfaces formation of indium
arsenide and antimonide substrates for IR electronics.

Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню взаємодії InAs та InSb з розчинами систем HNO3-HCl(HBr)-
комплексоутворювач і розробці на основі отриманих експериментальних результатів травильних композицій
та режимів обробки поверхонь вказаних напівпровідників. З використанням математичного планування
експерименту побудовано поверхні однакових швидкостей травлення (діаграми Гіббса) арсеніду та
антимоніду індію в досліджуваних системах розчинів при використанні води, оцтової, винної, щавелевої,
молочної та цитринової кислот як комплексоутворювача. Досліджено кінетичні закономірності процесу
розчинення та встановлено межі існування областей поліруючих і неполіруючих розчинів в кожній з
досліджуваних систем.

2. Thesis is devoted to investigation of InAs and InSb interaction with solutions of the HNO3-HCl(HBr)-
complexing agent systems and to development etching compositions and technological procedures of polishing



surfaces formation of indicated semiconductors using obtained experimental results. The surfaces of equal etching
rates of indium arsenide and antimonide in all investigation solutions were constructed using the simplex method
of mathematical planning of the еxperiment, when water, acetic, tartaric, oxalic, lactic and citric acids were used
as complexing agent. The compositions of polishing etchants in the investigated systems were optimized and
conditions and methods of InAs and InSb polishing surfaces preparation were developed.
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